
Einfache Modellvorstellung von einem p-Halbleiter 

Einfache Modellvorstellung von einem n-Halbleiter 

Die „Löcher“  

(positive Ladungs-

träger) können  

sich bewegen 

-> Stromleitung 

freie Elektronen  

-> Stromleitung 

Einfache Modellvorstellung von einem p-n-Halbleiter 

Es entsteht eine Grenzschicht, in der sich keine beweglichen 

Ladungen befinden. 
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Elektrizitätslehre III  -  Leitfähigkeitsphänomene 
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Modellvorstellung von einem p-n-Halbleiter 

Durchlassrichtung 

- + 

Bei dieser Polung wird die Grenzschicht kleiner. Die freien 

Elektronen können ab einer Schwellenspannung die 

Grenzschicht überwinden. 

Bei dieser Polung wird die Grenzschicht verbreitert. 

Dadurch entsteht ein sehr großer Widerstand.  
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